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Промышленность переживает повсеместное технологическое обновление, которое обуславливает необходимые компетенции выпускников и содержание образовательных программ, предлагаемых университетами. К сожалению, существует дисбаланс между получаемым образованием и входными требованиями к молодому специалисту-выпускнику на производстве, в секторе исследований и разработок. Одной из современных форм взаимодействия предприятий и университета в подготовке кадров является создание в университете базовой кафедры организации. В работе рассматривается образовательная и научная деятельность базовой кафедры №88 НИЯУ МИФИ «Полупроводниковая квантовая электроника и биофотоника».

В НИЯУ МИФИ имеется большой опыт по подготовке инженерных кадров, кадров для высокотехнологичных отраслей экономики России. Одним из примеров такой подготовки кадров является магистерская и аспирантская образовательные программы базовой кафедры №88 «Полупроводниковой квантовой электроники и биофотоника».

В связи с развитием полупроводниковых технологий в мире и в России [1-3], необходимостью создания новых полупроводниковых лазеров, с расширением их возможных применений, связанным с их уникальными характеристиками и высоким КПД, существует острая необходимость подготовки кадрового состава технологических предприятий и исследовательских лабораторий. С этой целью в 2013 году в НИЯУ МИФИ была создана базовая кафедра Полупроводниковой квантовой электроники. Кафедра ставит главной целью подготовку и повышение квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров в области полупроводниковых лазеров и технологий.
Образовательные программы кафедры предусматривают активное вовлечение студентов и аспирантов в научно-исследовательскую работу с первых дней обучения. НИР выполняется в ведущих лабораториях профильных организаций и предприятий под руководством ведущих специалистов, ученых и исследователей. На кафедре развивается международное сотрудничество в научной и образовательной сферах, в том числе реализуются совместные образовательные программы с Университетом Рочестера (США), университетом Турина (Италия). Студенты и аспиранты в период обучения направляются на различные стажировки, принимают участие в научных школах, конференциях, конкурсах, исследовательских и инновационных проектах.

За 4 года работы кафедры достигнуты значительные результаты. Разработанная и реализуемая образовательная программа магистратуры позволяет готовить кадры, соответствующие требованиям промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, о чем свидетельствуют профессиональные траектории выпускников.
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